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| DISCIPLINA: Tépicos Especiais em Eletrénica | CODIGO: ETNO9 |
VALIDADE: Inicio: Fevereiro/2008 Término: Julho/2008
Eixo: Eletronica
Carga Horaria: Total: 25 horas Semanal: 2 aulas Créditos: 2
Modalidade: Teérica Integralizacao: Optativa

Classificacdao do Conteudo pelas DCN: Profissional

Curso(s) - | Periodo |
Engenharia de Controle e Automacao - ]

Departamento/Coordenacao: Engenharia de Controle e Automacao

Ementa:

Transistores de efeito de campo, polarizagdo do FET, analise do FET para
pequenos sinais, resposta de frequéncia do TBJ e JFET e amplificadores de
poténcia. |

i

INTERDISCIPLINARIEDADES
Pré-requisitos

'ETNO1 — Eletronica B
ETNO2 - Lab. de Eletrénica )
7?77 - Analises de Circuitos Elétricos |
Co-requisitos

Disciplinas para as quais é pré-requisito / co-requisito

Transdisciplinariedade (inter-relagcbes desejaveis)

oo m /77
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Objetivos: A disciplina devera possibilitar ao estudante

1

Analisar circuitos eletrdnicos envolvendo os transistores de efeito de campo.

2

constituidos de BJTs e FETs.

Aplicar as ferramentas de respostas em frequencia em circuitos eletronicos

3

Analisar circuitos amplificadores de poténcia.

b

Projetar circuitos eletrénicos utilizando os principais dfiépfasﬂi’tj’vcjs; eletronicos.

N

Unidades de ensino

Carga-horaria
Horas-aula

TRANSISTORES DE EFEITO DE CAMPO
Introducao
Construcao e Caracteristicas do JFET
Caracteristicas de Transferéncia
Folha de Especificagoes (JFETS)
Relagdes Importantes
MOSFET Tipo Deplecao
MOSFET Tipo Intensificagéo
Emprego do MOSFET
VMOS
CMOS

04

POLARIZACAO DO FET
Introducao
Configuragao com Polarizagao Fixa
Configuracao com Autopolarizagao
Polarizacao por Divisor de Tensao
MOSFET Tipo Deplegao
MOSFET Tipo Intensificagéo
Circuitos Combinados
Projeto
FETs de Canal P

Curva Universal de Polarizagdo para o JFET

ANALISE DO FET PARA PEQUENOS SINAIS
Introdugao
Modelo do FET para Pequenos Sinais
Circuito JFET com Polarizagao Fixa
Circuito JFET com Autopolarizagao
Circuito JFET com Divisor de Tensao

Circuito JFET Porta-Comum
MOSFETSs Tipo Deplegao
MOSFETs Tipo Intensificagao

Circuito JFET Seguidor-de-Fonte (Dreno-Comum)

Circuito E-MOSFET com Realimentagéo do Dreno

06

06
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Circuito E-MOSFET com Divisor de Tensao
Projeto de Circuitos Amplificadores com FET
Verificacao de Defeitos (troubleshooting)

Avaliacao (previsao para 20/05/2007) 02

(@]

RESPOSTA DE FREQUENCIA DO TBJ E JFET
Introdugao
Logaritmos
Decibel
Consideracoes Gerais sobre Frequéncia
Analise para Baixas Frequéncias—Diagrama de Bode
Resposta em Baixas Frequéncias — Amplificador TBJ 06
Resposta em Baixas Frequéncias—Amplificador FET
Efeito da Capacitancia de Miller
Resposta em Altas Frequéncias — Amplificador TBJ
Resposta em Altas Frequéncias — Amplificador FET
Efeitos da Frequéncia em Circuitos Multiestagios
Teste de Onda Quadrada

AMPLIFICADORES DE POTENCIA, 478
Introducdo — Definigdes e Tipos de Amplificadores
Amplificador Classe A com Realimentacao-Seérie
Amplificador Classe A com Acoplamento a Transformador
Operacao do Amplificador Classe B 04
Circuitos Amplificadores Classe B
Distorcao do Amplificador
Dissipador de Transistor de Poténcia
Amplificadores Classe C e Classe D

7

Avaliacado (previsao para 08/07/2008 e/ou 15/07/2008) 02

w2

Bibliografia Basica

1

BOYLESTAD, Robert; NASHELSKY, Louis. Dispositivos Eletrénicos e Teoria de
Circuitos. 8. ed.. 2007.

Bibliografia Complementar

1

SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C. Microeletronica. 5. ed. Sao Paulo:
Pearson Makron Books, 2007.




